
Verbindungshalbleiter

Quaternäre III-V-HalbleiterKombinationen für die Bildung von 
binären Halbleiter

Ternäre III-V-Halbleiter



Verbindungshalbleiter



Organische Halbleiter



Energieniveaus und Zustandsdichte



Fermifunktion



Ladungsträgerkonzentration
Intrinsicher HalbleiterIntrinsicher Halbleiter

p-Halbleiter

H lbl itn-Halbleiter



Ladungsträgerkonzentration



Erzeugung und Rekombination 
von Ladungsträgern

Elektron-Loch-Erzeugung 
und -Rekombination

Elektron-Loch-Rekombination an 
einer Haftstelle

von Ladungsträgern



Der pn-Übergang

Vor dem Kontakt
Im Kontakt (thermischen Gleichgewicht)



Photonenwechselwirkung in Volumenhalbleiter



Photonen-Absorption und -Emission



Photonen-Emission



Photonen-Absorption



Photonen-Absorption



Halbleiter-Bandstruktur: Beispiele

Ge Si GaAs



Halbleiter-Bandstruktur und Zustandsdichte



Dielektrische Funktion



Dielektrische Funktion



Dielektrische Funktion von Silizium
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Absorption in Halbleitern



Absorption in Halbleitern



Absorption in Halbleitern



Bandlücke von einigen Halbleitern



Energieniveaudiagramm für Elektronen und 
Löcher in einer QuantenschichtLöcher in einer Quantenschicht



Zustandsdichte in quantenbeschränkten Systemen



Absorption und Emission von Photonen in 
MehrfachqunatenschichtenMehrfachqunatenschichten
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